






















专利名称(译) 有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 US20100140649A1 公开(公告)日 2010-06-10

申请号 US12/634467 申请日 2009-12-09

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星移动显示器有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM EUN AH
KWAK NOH MIN
PARK SOON RYONG
LEE JOO HWA
JEON HEE CHUL
JUNG WOO SUK
JEONG HEE SEONG
JEONG CHUL WOO

发明人 KIM, EUN-AH
KWAK, NOH-MIN
PARK, SOON-RYONG
LEE, JOO-HWA
JEON, HEE-CHUL
JUNG, WOO-SUK
JEONG, HEE-SEONG
JEONG, CHUL-WOO

IPC分类号 H01L51/54 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/3244 H01L51/5206 H01L2251/5315 H01L51/5262 H01L51/5234 H01L51/5281

优先权 1020080125381 2008-12-10 KR

其他公开文献 US8247819

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光二极管显示器包括基板构件，形成在基板构件上的多个像素电
极，形成在像素电极上的有机发光层，以及形成在有机发光上的第一公
共电极。透射层可以形成在第一公共电极上并且被配置为基本上抗反射
的。第二公共电极可以形成在透射层上，第一公共电极与第二公共电极
电连接。
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